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Реферат:
1. . Дисертація присвячена дослідженню структури і стимульованих змін параметрів нанокомпозитів на
основі халькогенідних напівпровідників системи Bi(Sb) - As2S3 у плівковому і в об'ємному вигляді. Введенням
Bi2S3 у As2S3 отримано об'ємні нанокомпозити з неорієнтова-ною або частково орієнтованою кристалічною
фазою Bi2S3. Показано, що введення Bi2S3 в халькогенідне скло та термічна обробка вплива-ють на оптичні
та електрофізичні властивості композиту.Методом вакуумного циклічного термічного напилення
виготовлено якісні бага-тошарові наноструктури з періодами композиційної модуляції від 3 нм і вище.
Визначено характер зміни електропровідності та оптичного поглинання, які проходять переважно за рахунок
дифузії металу і халькогену. Результатом взаємодифузії є формування молекул або клас-терних структур
BiS3/2 або SbS3/2 які можуть залишитися як елементи аморфної матриці або сформуати кристалічну Bi2S3
або аморфну Sb2S3 фазу. Взаємодифузія компонент в наногетероструктурі Bi(Sb)



2. The dissertation is devoted to the research of structure and stimulated changes of parameters of
nanocomposites in film and bulk forms on the basis of semicon-ductors from chalcogenide system Bi(Sb) - As2S3.
Using the method of incorporation of Bi2S3 into the As2S3 bulk nanocomposites with nonoriented, or partially ori-
ented crystalline Bi2S3 phase are fabricated. It is shown, that incorporation of Bi2S3 in chalcogenide glass and
thermal processing influence optical and electrophysical properties of a composite. Qualitative layered structures
with 3 nm or more thickness of period of NML are fabricated by a method of cyclic vacuum thermal evapo-ration.
The character of changes of electroconductivity and optical absorption which occure mainly at the expense of
diffusion of metal and chalcogen is defined. The result of interdiffusion is formation of molecules or cluster
structures SbS3/2 or BiS3/2 which can remain as elements of an amorphous matrix or to be allocated in the form
of crystal phase Bi2S3 or amorphous phase Sb2S3. Interdiffusion of components in Bi(Sb)
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